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3.  
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4.  

 
Za 

 0.7 VB CC BEV V V   , 

tranzistor je zakočen, te je 0PI  .  

Tranzistor provede u aktivnom režimu za 0.7 VCCV  .  Računa se: 
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Tranzistor radi u aktivnom režimu kada je 
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5. 

 

a) Na osnovu traženog napona na izlazu dobija se struja drejna tranzistora u mirnoj radnoj tački 
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Za tranzistor koji provodi u režimu zasićenja važi 
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Napon na gejtu tranzistora je određen sa 
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Istovremeno važi da je 
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Odakle se dobija tražena otpornost 
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b) Na slici 3.1 je prikazano ekvivalentno kolo za male signale. Za čvor vi se može pisati 
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Naponsko pojačanje pojačavača je 
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Slika 3.1 

Na osnovu slike 3.1 ulazna otpornost pojačavača je 
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Konačno ulazna otpornost je 
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Sa šeme zamale signale je jasno da je: 

DFi RRR  . 

 

c) Transkonduktansa tranzistora u mirnoj radnoj tački je  

gm=2 mS. 

Iz izraza za naponsko pojačanje se dobija 

42.5vV , 

ulazna otpornost je  

Ru=1.13 kΩ, 

a izlazna otpornost je 

Ri=2.85 kΩ. 

 

 


